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Neste trabalho sdo apresentados os resultados obtidos no projeto e fabricacdo de
Microestruturas para aplicacbes Neuro-Eletronicas. Em forma equivalente, sdo revisados o0s
potenciais que existem nos materiais comumente empregados nesta tecnologia para realizar a
transducdo de grandezas fisico-quimicas em grandezas elétricas promovendo o crescimento do
universo de sensores que podem ser obtidos com a tecnologia convencional do silicio para
aplicacdes em Bio-Engenharia. A estrutura fabricada € composta de cavidades idealizadas para
realizar a cultura de células, comunicadas entre si por canais que pretendem direcionar o
crescimento de ax6nios. O sistema como um todo estara complementado por dispositivos para
controlar a temperatura e caracterizar potenciais elétricos. Futuramente serdo adicionados novos
elementos com o objetivo de monitorar quimicas especificas no meio de cultura. O sistema sera
complementado com Microeletrodos para realizar a extracdo de bio-potenciais intercelulares e
com a finalidade de estudar a migracdo de particulas de varias espécies bioldgicas, incluindo
células e bactérias, de acordo com a natureza de campos elétricos aplicados. Futuramente
pretende-se integrar nele circuitos amplificadores e multiplexadores para o processamento dos
sinais elétricos diretamente na microestrutura.
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